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摘要(译)

一种液晶显示装置，包括在像素电极和导线之间的第一和第二有机层间
绝缘膜。第一层间绝缘膜直接覆盖源电极，源极线，漏电极和背沟道。
其中一个有机层间绝缘膜直接接触TFT的沟道部分。这提供了一种具有
高透射率并且能够进行明亮显示的有源矩阵型液晶显示装置，其包括具
有与像素电极重叠的导线结构的有源矩阵布线基板。该器件可以仅通过5
个光刻步骤以低成本制备，即，与现有的具有高孔径比的液晶显示器件
相比，不增加光刻步骤。
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